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摘要(译)

本发明的目的是提供一种可用于制造耐热发光元件的复合材料，提供一
种可用于制造可驱动的耐热发光元件的复合材料。长期稳定，并且进一
步提供可用于制造发光元件的复合材料，该发光元件容易防止电极之间
的短路并且使用更少的功率。本发明提供一种复合材料，其具有包含第
一金属原子的第一金属氧化物骨架和通过形成螯合物与第一金属原子结
合的有机化合物，其中第一金属氧化物对有机化合物表现出电子接受性
质。
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